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KUN 05, KUN 10 
KUN 20, KUN 40 

N-KANÁL - VÝKONOVÝ MOS PRO SPíNACí 
APLIKACE 

N-KAHAIl MOLl1Hblli! TPAH31i1CTOP Mon nEPEKIlI04AI014Ii1X CXEM • N-CHANNEL POWER SWITCHING MOS TRAN­
SISTOR • N-KANAL LEISTUNGTRANSISTOR MOS FOR SCHAL TVORGANGE 

Výkonové MOSFET tranzistory KUN 05, KUN 10, 
KUN 20, KUN 4() s kanálom typu N sú k bezvý­
konovému spínaniu vefkých prúdov. 

Použitie: 
Jednosmerné spínacie zdroje širokopásmové, 

a lineárné interface 
apod. 

Technologia výroby: planárne-epitaxná , samozákrytové 
hradlo z polykryštalického kremíka. 

Púzdro: 
z plastu s tromi vývodmi TO-220 , kolektor vodivo spoje­
ný s kovovou ploškou, ktorá je na montáž chladi­

Hmotnost: max. 2,1 g. 
Rozmerový výkres puzdra 

Medzné hodnoty: 

pri teplote!}c = 25 oe, ak nie je uvedené inak 

Parameter Jedn. 

Napatie kolektor - emitor 

KUN 05 Uos V 

KUN10 Uos V 

KUN 20 Uos V 

KUN 40 Uos V 

Napatie hradlo - emitor UGS V 

Kolektorový prúd 

KUN 05, KUN 10 'o A 

KUN 20 'o A 

KUN 40 'o A 

Kolektorový prúd - impulzný 

KUN 05, KUN 10 'o pulz. 
A 

KUN 20 'o pu!;,:. A 

KUN 40 'o pulz. A 

Stratový výkon P os W 

Rozsah pracovných teplot i}, oe 

3-G 

10.5mox . 1'moJC'. 

2S 0.& fI'IQ X. 

Hodnota Poznámka 

50 

100 

200 

400 

±20 

Teplota puzdra i\ ;:;;100 oe pre 
12 KUN 05 , i>C;:;; 50 oe pre KUN 10 

7 i}c = 25 oe 
4,5 i}c = 50 oe 

36 Teplota puzdra bc ;:;; 25 oe 

21 Teplota puzdra bc ;:;; 25 oe 
13 Teplota puzdra i}c ;:;; 25 oe 

70 Teplota puzdra !}c ;:;; 25 oe 
-55. .. +150 
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KUN 05, KUN 10 N-KANÄL — VYKONOVY MOS PRO SPINACTI 
KUN 20, KUN 40 APLIKACE 
N-KAHAN MOLWWHEIM TPAH3UCTOP MON ANA MEPEKMIOYAIOWMUX CXEM ® N-CHANNEL POWER SWITCHING MOS TRAN- 
SISTOR © N-KANAL LEISTUNGTRANSISTOR MOS FÜR SCHALTVORGANGE 

Vyjkonov6 MOSFET tranzistory KUN 05, KUN 10, 5 
KUN 20, KUN 40 s kanälom typu N sü ur&ene k bezvy- D 
konovemu spinaniu velkych prüdov. 

PougZitie; 
Jednosmerne meni&e, spinacie zdroje Sirokopäsmov6, y yla 
nizkofrekvenene a linearne zosilMovace, interface podi- 
tadov a mikropo&ita&ov apod. 

Technologia vyroby: planärne-epitaxmä, samozäkrytove 
hradlo z polykryStalickeho kremika. F 

Püzdro: K 

z plastu s tromi vjvodmi TO-220, kolektor vodivo spoje- 
ny s kovovou ploSkou, ktorä je ur&enä na montäz chladi- 
&a. 25 ‚mo x. 

Hmotnost: max. 2,1 g. 
Rozmerovj vjkres puzdra 

Medzne hodnoty: 
priteplote 0, = 25 °C, ak nie je uveden& inak - 

Parameter Ozna&, Jedn. Hodhnota Poznämka 

Napätie kolektor — emitor 
KUNOS Uos v 50 
KUN 10 Uos V 100 
KUN20 Ups v 200 
KUN 40 Uos V 400 

Napätie hradlo — emitor Ves v +20 

KK P Teplota puzdra d, <100 °C pre 
KUN05, KUN 10 b A 12 KUN 05, D, 550 °C pre KUN 10 
KUunN20 % A 7 d,=25°C 
KUN 40 I A 45 d.=50°C 

Kolektorovj prüd — impulzny 
KUN 05, KUN 10 Ka A 36 Teplota puzdra d, 5 25 °C 
KUN20 Ka A 21 Teplota puzdra d; 5 25 °C 
KUN 40 Wn A 13 Teplota puzdra d, = 25 °C 

Stratovj vjkon Ba w 70 Teplota puzdra D, £ 25 °C 
Rozsah pracovnyich teplöt D n —55...+150 
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Charakteristické údaje: 

Parameter Jedn. Hodnota 

Základné elektrické parametre: fra = 25 oe min .-max. 
Prierazné napat ie kolektor - emitor 

UGS = O V, 'os = 1 mA 
KUN 05 UIBR)OS V ;;;50 
KUN10 UIBR)DS V ;;;100 
KUN 20 U IBR)DS V ;;;200 
KUN 40 U IBR)DS V ;;;400 

Prahové napatie 
Uos = UGS, 'os = 10 mA U GST V 2,0 ... 5,0 

Kolektorový prúd pri nulovom predpatí hradla ita = 25 oe max.l (0,1) 
UGS = O V, Uos = UoSma, ita =125 oe ' oss mA (4) 

Zvyškový prúd hradla 
Uos = O V, UGS = 20 V 'GSS nA 

Odpor v zopnutom stave 
UGs = 12V (0 ,95) 

'OS = 6 A KUN 05 R os(oN) Q 

'os = 6 A KUN10 ROSION) Q 

'OS = 4,5 A KUN 20 R OSION) Q ;;;;0,75 
'os = 2,5 A KUN 40 RDSION) Q 

Strmost 
Uos = 25 V, 'Dl = 4 A, '02 = 6 A KUN 05 g" S 

Uos = 15 V, 'Dl = 4 A, '02 = 6 A KUNtO g" S ;;;3,0 
Uos = 15 V, 'Dl = 3 A, '02 = 5 A KUN 20 g" S ;;;2,7 
Uos = 15 V, 'Dl = 1 A, 'D2 = 3 A KUN 40 g" S ;;;2,2 

;;;1,7 
Informativne hodnoty : 
Vstupná kapac ita 

UGS = O V, Uos 25 V, f = 1 MHz pF 
KUN 05, KUN 10, KUN 20 pF 
KUN 40 C 11SS (1500) 

Výstupná kapacita C 11SS (1100) 
UGS = O V, UDS = 29 V, f = t MHz pF 
KUN 05, KUN 10, KUN 20 pF 
KUN 40 C22SS (400) 

Spatnovazobná kapacita C 22SS (120) 
UGS = O V, Uos = 25 V, f = 1 MHz pF 
KUN 05, KUN 10, KUN 20 pF 
KUN 40 C l2SS (120) 

Spínací C l2SS (100) 
Uoo = 30V, UGs =10V , RG=50Q ns 
'os = 3 A KUN 05 ton ns (80) 
'os = 2,8 A KUN 10 tO" ns (80) 
'os = 2,8 A KUN 20 ton ns (80) 
'os = 2,6 A KUN 40 ton (11 O) 

Rozpínaci 
Uoo = 30 V, UGS = lOV , RG = 50 Q ns (180) 
'os = 3 A KUN 05 toH ns (180) 
'os = 2,8 A KUN10 folf ns (180) 
'os = 2,8 A KUN 20 fOlt ns (160) 
'os = 2,6 A KUN 40 t oH 

Tepelný odpor K/W (1 ,8) 
'me, = 50 mA, "Yh' = 8 A R thjC 

Napatie diódy v priepust. smere KUN 05, KUN 10, KUN 40 USD V (1,5) 
UGS = O V, 'F = 2 . 'o KUN 20 V (1,25) 

Pozn.: v zátvorkách sú uvedené informatív ne parametre. 
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Charakteristick6 üdaje: 

Parameter Oznad. Jedn. Hodnota 

Zäkladne elektrick& parametre: , = 25 °C min.—max. 
Prierazne napätie kolektor — emitar 

Ug =0V, Ig = 1 mA 
KUN 05 RE V =50 
KUN 10 (ln V 2100 
KUN 20 Ünos V =200 
KUN 40 Ügn v 2400 

Prahove napätie 
Uos > Ugs, Ios= 10 mA Ur V 2,0...5,0 

Kolektorovy prüd pri nulovom predpäti hradla &, = 25 °C max. 1 (0,1) 
Ugs =0V, Ups = Ugsmm. Da = 125 °C M mA (4) 

ZwySkovy prüd hradla 
Ug =0V, Uos=20V foss nA =100(12) 

‚Odpor v zopnutom stave 
(0,95) 

KUN 05 K 9 =01 
KUN 10 Roene) 2 =02 
KUN 20 Roaon) Q =0,75 
KUN 40 Ba Q =1,4 

Uos=25 V, 41 =4A, k KUN 05 9n s 
Uos = 15 V, d - 4A k KUN 10 9ı s 230 
Uos=15V, ı =3A, k KUN 20 I 8 227 
Uos= 15 V d - 1A,ha= 3A KUN 40 9 s 222 

21,7 

Informativne hodnoty: 
Vstupnä kapacita 
Uos=0V, Uns =25 V, f=1 MHz PF 
KUN 05, KUN 10, KUN 20 PF 
KUN 40 Cyiss (1500) 

Vystupnä kapacita Criss (1100) 
Ues = 0 V, Uns = 25 V, f = 1 MHZ PF 
KUN 05, KUN 10, KUN 20 PF 
KUN 40 Oa (400) 

Spätnoväzobnä kapacita ( (120) 
Ugs =0V, Ups = 25 V, F = 1 MHz PF 
KUN 05, KUN 10, KUN 20 PF 

KUN 40 [ (120) 
Spinaci tas Cn (100) 
Uoo= 30 V, Ugs =10V, Rg =50Q ns 
Ios=3A KUN 05 %“ ns (80) 
Ios KUN 10 D ns (80) 
Is= 2 KUN 20 K ns (80) 
hs=26A KUN 40 E (110) 

Rozpinaci Cas 
Ug = 30 V, Ugs =10V, Ra = 502 ns (180) 
los= 3A KUN 05 1 ns (180) 
Is=28A KUN 10 © ns (180) 
Ios-28A KUN 20 on ns (160) 
hs=26A KUN 40 7 

Tepelny odpor KW (1,8) 
Ior=50 MA, k =8A Ba 

Napätie diödy v priepust. smere KUN 05, KUN 10, KUN 40 Usp V (1,5) 
Ues=0V k =2.10 KUN 20 V (1,25) 

Pozn.: v zätvorkäch sü uvedene informativne parametre,
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Zävisiost vykonovej straty P.; od teploty püzdra 
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KUN 101 N-KANÁL - VÝKONOVÝ MOS PRO SPíNACí APLIKACE 
N-KAHAn MOll1Hbllil TPAH3V1CTOP Mo n An51 nEPEKIlIO'-IAlOlI.\I'1X CXEM • N-CHANNEL POWER SWITCHING MOS TRANSIS­
TOR • N-KANAL LEISTUNGTRANSISTOR MOS 

Výkonové tranzistory KUN 101 s kanálom typu N sú 
k bezvýkonovému spínaniu vel'kých prúdov. 

Použitie: 

Jednosmemé spínacie zdroje širokopásmové, nízkofre­
a lineárne interface a 

Techno lógia výroby: 
planárne-epitaxná, samozákrytové hradlo z polykryštalického 
kremíka. 

Puzdro: 
z plastu s tromi vývodmi TO-2 20, kolektor vodivo spojený s ko­
vovou ploškou, ktorá je na montáž 

max. 2,1 9 

Medzné elektrické parametre 
pri teplote i}a = 25 oe, ak nie je uvedené inak 

Parameter Jedn. 

Napatie kolektor - emitor U DS V 
Napatie hradlo - emitor U GS V 
Kolektorový prúd ID A 
Pulzný kolektorový prúd ' o pulz. A 
Stratový vykon PDS W 
Rozsah pracvných teplot i}a oe 

Základné elektrické prametre 
pri teplote i}a = 25 oe, ak nie je uvedené inak 

Parameter Jedn . 

Prierazné napatie kolektor - emitor U(BRIDS V 

Prahové napatie UGST V 

Kolektorový prúd IDss ILA 
pri nulovom predpatí hradla 
Zvyškový prúd hradla 'GSS nA 
Odpor v zopnutom stave RDs(oN) Q 
Strmos! I Y21 I S 
Vstupná kapacita C 'lSS pF 
Výstupná kapacita C22SS pF 
Spatnovazobná kapacita C12SS pF 
Spínací too ns 
Rozpínací tOff ns 
Tepelný odpor RthjC K/W 
Napatie diódy v priep. smere USD V 

[ 10,5max 

-1 ." - -9 
i 

w 

l ,4 mox 

! 

2,5 O,6rr.!Q.x 

lmax 

Hodnota Poznámka 
--

100 
±20 

8 

32 
40 

-55 až +150 

Hodnota Poznámka 

min. 100 UGs =OV ; IDs = 1 mA 
2,0 až 5,0 U DS = UGS; IDS = 10 mA 
max. 250 (20) U GS = O V; 1}a = 25 oe 

(1000) U DS = UDS max. 1}a = 125 oe 

max. 100 (2) U DS = O V; UGS = 20 V 

max. 0,4 UGs =12V;/ Ds=5A 
min. 1,7 U DS = 15 V; ID1 = 4 A; ID2 = 6 A 

(450) UGS = OV 

(150) U DS = 25 V 

(80) f= 1 MHz 
(70) UDO = 30 V; los = 2,9 A 
(135) UGS = 10 V; RG = 50 Q 
(3,1 ) Ime, = 50 mA; I,y,,, = 8 A 
(2,0) UGS = O V; IF = 2 . ID 
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KUN 101 N-KANÄL — VYKONOVY MOS PRO SPINAC{I APLIKACE 
N-KAHAN MOUWIHBIM_TPAH3UCTOP MOM ANA NEPEKMOHANWNX CXEM © N-CHANNEL POWER SWITCHING MOS TRANSIS- 
TOR ® N-KANAL LEISTUNGTRANSISTOR MOS 

Vyjkonove tranzistory KUN 101 s kanälom typu N sü urdene 
k bezvykonovemu spinaniu vel'kych prüdov. 

PoußZitie: 

Jednosmern6 meni6e, spinacie zdroje Sirokopäsmove, nizkofre- 
kven&ne a lineärne zosilhova&e, interface po&ita6ov a mikropo&i- 
1acov apod. 

Mmax 

min
, 

Technolögia vjroby: S 
planärne-epitaxnä, samozäkrytov6 hradlo z polykryStalick6ho 
kremika, 

Puzdro: E 
z plastu s tromi vyvodmi TO-220, kolektor vodivo spojeny s ko- 3[ 05max 
Vvovou plo$kou, ktorä je urcenä na montäz chladita. 

Hmotnost: max. 2,1g 

Medzn6 elektrick6 parametre 
priteplote , =25°C, ak nie je uveden® inak 

Parameter Oznae, | Jedn. | Hodnota Poznämka 

Napätie kolektor — emitor Uos v 100 
Napätie hradlo — emitor Ves V +20 
Kolektorovj prüd I A 8 
Pulzny kolektorovy prüd Moputz A 32 
Stratovy vjkon Pos w 40 
Rozsah pracvnjch teplöt % %C | —55a2 +150 

Zäkladne elektricke prametre 
Pri teplote d, = 25 °C;,, ak nie je uvedene inak 

Parameter Oznat. Jedn. Hodnota Poznämka 

Prierazn6 napätie kolektor — emitor Yancı v min. 100 |Ugs=OV; hs 
Prahove napätie aar V 2.0225,0 Uos = Uosi hos 
Kolektorovj prüd 5 A max. 250 (20) | Uas = 0 V; %, = 25°C 
pri nulovom predpäti hradla (1000) |Ups = Upsmax. , = 125 °C 
ZwySkowy prüd hradla loss nA max, 100 (2) 
‚Odpor v zopnutom stave Ba 2 max. 0,4 
Strmost 1a1 s min. 1,7 
Vstupnä kapacita Cryss PF (450) 
Vystupnä kapacita Can PF (150) 
Spätnoväzobnä kapacita Ciass DF (80) 
Spinaci tas © ns (70) 
Rozpinaci Gas Ta ns (135) 
Tepelny odpor Rag K/W (3,1) 
Napätie diödy v priep. smere U V (2,0) 


